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บทคัดยอ 
 บทความนี้ศึกษาลักษณะการสึกหรอของหนาสัมผัส (seal face)
ชนิดซิลิกอนคารไบดจากการไถล (sliding wear) ระหวางผิวในแมคคา
นิคัลซีล เปนเวลา 6 และ 8 เดือน ภายใตอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
ความดัน 2-3 บาร และอัตราการไถล 2900 รอบตอนาที ในสภาพที่มี
นํ้ามันเปนตัวหลอลื่น จากการศึกษาพบวาการสึกหรอเกิดจากการ
ตอบสนองตอความเคนแบบอิลาสติค (elastic response) โดย
สังเกตเห็นรอยแตกใตผิวกระจายอยูทั่วไปท่ีรอยตอระหวางอนุภาค
ซิลิกอนคารไบดกับซิลิกอนซึ่งยึดเกาะกันไมแข็งแรง และที่บริเวณที่มี
ซิลิกอนอยูติดกันเปนบริเวณกวาง  
 
Abstract 

Worn surfaces of SiC seal faces after  6 and 8 month use 
were studied. The seal faces had been lubricated slid against 
each other at 80°C with a revolution speed of 2900 rpm. under a 
pressure of 2-3 bar.  Wear mechanism was found to be 
dominated by elastic deformation. The surface removal was 
initiated by cracking along the weak SiC/Si interface and in the 
silicon rich region. 
 
1. บทนํา 
 การสึกหรอ (Wear) เปนปญหาสําคัญที่พบในทุกอุตสาหกรรม 
สงผลใหเกิดการสูญเสียทั้งเวลาและคาใชจายในการบํารุงรักษาและจาก
ประสิทธิภาพการทํางานที่ลดนอยลง การสึกหรอเปนการหลุดของผิว
วัสดุจากการถูกแรงกระทําขณะที่ผิวเคลื่อนที่สัมผัสกับอีกผิวหน่ึง สงผล
ใหเกิดการเปลี่ยนรูปหรือสูญเสียเน้ือบริเวณที่สัมผัสกัน การสึกหรอ

สามารถเกิดข้ึนไดหลายรูปแบบ เชน การขัดถูจากอนุภาคหรือเศษวัสดุ
เล็กๆ กระทําตอผิวชิ้นงาน (abrasive wear) หรือการสึกหรอจากการ
ไถลระหวางผิวทั้งแบบที่มีตัวหลอลื่นและไมมีตัวหลอลื่น (sliding wear) 
เปนตน การสึกหรอจะชาหรือเร็วข้ึนกับอยูกับหลายองคประกอบ เชน 
โครงสรางและชนิดของวัสดุ ขนาดของเกรน  วัสดุที่มีเกรนโตจะสึกหรอ
เร็วกวาวัสดุที่มีเกรนละเอียด[1] ความหยาบผิว  ลักษณะผิวหยาบจะ
สงผลทําใหอัตราการสึกหรอของคูสัมผัสสูง นอกจากนี้อัตราการสึกหรอ
ยังข้ึนอยูกับ แรงที่กระทํา ความเร็วรอบ อุณหภูมิ และผลกระทบจาก
ปจจัยภายนอก อาทิเชน ส่ิงสกปรก ไอกรด-ดาง เปนตน 
 กลไกและพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเซรามิกสจะมีความ
แตกตางจากกลไกและพฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุประเภทโลหะและ
โพลิเมอรมาก พันธะระหวางอะตอมในโครงสรางที่เปนแบบไอออนิค
และโควาเลนท ทําใหวัสดุมีความแข็งแรง เซรามิกสเปนวัสดุที่ทนตอ
การสึกหรอเกือบทุกชนิด ซิลิกอนคารไบดเปนหน่ึงในวัสดุที่มีสมบัติ
ตานทานตอการสึกหรอไดดี เน่ืองจากมีสมบัติทางดานความแข็งสูง 
(high hardness) มีความแข็งแรงเชิงกลสูง (high mechanical 
strength) และมีความตานทานตอกรด-ดาง และสารเคมีไดเปนอยางดี 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการสึกหรอของ
หนาสัมผัสชนิดซิลิกอนคารไบดที่ผานการใชงาน โดยวัดความหยาบผิว
เทียบกับโครงสรางจุลภาค 

 
2. วิธีการศึกษา 

วิเคราะหชิ้นงานหนาสัมผัสชนิด Si/SiC composite ที่ผานการใช
งานในสภาพที่มีนํ้ามันเปนตัวหลอลื่น ดังสภาวะการใชงาน แบบชิ้นงาน 
และหลักการทํางานของชิ้นงานหนาสัมผัสใน Mechanical seal ดัง
ตารางที่ 1 ภาพที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ศึกษาความหยาบของผิว
(Surface roughness,Ra) ดวยเครื่อง Surface profiler Dektak3 ST 



(Veeco) และ Mitutoyo surftest 201 ในสภาวะการทดสอบดังน้ีแรงกด 
30 มิลลิกรัม ระยะทางที่หัวกดเคลื่อนที่ 1500 ไมครอน และความเร็วใน
การเคลื่อนที่ 9 วินาที ศึกษาผิวหนาที่เกิดการสึกหรอดวยกลองจุลทรรศ
แบบแสง(OM, รุน Olympus BH2-UMA) ศึกษาชิ้นงานภาพตัดขวาง
โดยการขึ้นรูปแบบข้ึนเรือน ขัดเตรียมผิวชิ้นงานจานขัดเพชรขนาด 38 
ไมครอน จากนั้นขัดดวยผงขัดเพชรขนาด 6, 3 และ1 ไมครอน 
ตามลําดับ ศึกษาชิ้นงานภาพตัดขวางของชิ้นงานดวยเครื่องจุลทรรศ
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (SEM, รุน JSM-6301) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แบบชิ้นงานหนาสัมผัสซิลิกอนคารไบด 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 หลักการทํางานของหนาสัมผัสใน Mechanical seal [2]:  
(1) gasket, (2) O-ring, (3) stationary seat, (4) multiple-springs,  
(5) seal face, (6) rotary, (7) O-ring, (8) drive pin, (9) set-ring, (10) 
set-screw, (11) setter, (12) multiple-springs, (13) screw 

ตารางที่ 1 สภาวะการใชงานของหนาสัมผัสชนิด Si-SiC composite 
ตัวอยาง อุณหภูมิ 

(องศาเซลเซียส) 
ความดัน 
(บาร) 

อัตราเร็ว 
(รอบตอนาท)ี 

ระยะเวลา
ใชงาน 
(เดือน) 

A 80 2-3 2900 6 
B 80 2-3 2900 8 

 
3. ผลและวิจารณการทดลอง 
3.1 ความเรียบผิวเฉลี่ย (Surface roughness average, Ra ) 
 ตารางที่ 2 แสดงลักษณะของชิ้นงานหนาสัมผัส Si/SiC 
composite กอนใชงานที่มีความหนาแนน 3.06 g/cm3 โดยมีซิลิกอน
ประมาณ 13-17% เปนสารเชื่อมประสานอนุภาคซิลิกอนคารไบดที่มี
ขนาดอยูในชวง 2-20 ไมครอน ดังแสดงในภาพที่ 3 ซ่ึงเปนโครงสราง
จุลภาคของชิ้นงาน โดยที่บริเวณสีเทาออนเปนบริเวณของซิลิกอนและ
บริเวณสีเทาเขมเปนบริเวณของซิลิกอนคารไบด ทั้งน้ีอาจสังเกตไดวา
อนุภาคซิลิกอนคารไบดในชิ้นงานมีอยูสองลักษณะคือ อนุภาคขนาด
ใหญซ่ึงเปนอนุภาคที่ใชเปนวัตถุดิบเร่ิมตน กับอนุภาคขนาดเล็กที่เกิด
จากปฏิกิริยาระหวางซิลิกอนกับสารเชื่อมประสานอินทรีย (in-situ SiC)
ที่เกาะอยูบนอนุภาคเริ่มตน[3] 
 
ตารางที่ 2 สมบัติทางกลของชิ้นงานหนาสัมผัสซิลิกอนคารไบด [3] 

ปริมาณ Si (%) ความหนาแนน 
(g/cm3 ) IA XRD 

   ความแข็ง 
(GPa) 

ความแข็งแรง 
(MPa) 

3.06 17 13 22 298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานหนาสัมผัสกอนการใชงาน 

 
สภาพของชิ้นงานหนาสัมผัสซิลิกอนคารไบดกอนมีการใชงานจะมี

ลักษณะผิวหนาเรียบ ในขณะที่สภาพชิ้นงานหลังจากมีการใชงาน จะ
สังเกตพบวาจะมีรอยคราบสกปรกของน้ํามันติดอยู มีทั้งที่เปนลักษณะ
เปนแผนๆและจุด สวนผิวจะมีลักษณะหยาบและขรุขระ เม่ือวัดความ
หยาบผิวเฉลี่ยของชิ้นงาน Si/SiC composite ที่เกิดการสึกหรอจากการ
ไถลระหวางผิว (ภาพที่ 4) พบวาตัวอยาง A มีคาความหยาบผิวเฉลี่ย 
(Ra) 0.28 ± 0.11 ไมครอน และชิ้นงานตัวอยาง B มีคาความหยาบผิว

 

∅42 mm 

∅49 mm 

10 µm 



เฉลี่ย (Ra) 0.34 ± 0.12 ไมครอน กลาวไดวา ชิ้นงานตัวอยาง B ซ่ึง
ผานการใชงานนานกวาจะมีความหยาบผิวมากกวาชิ้นงาน A  
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                        (b) 
 

ภาพที่ 4 ผลการวัดความหยาบของผิวชิ้นงานที่เกิดจากการสึกหรอ (a) 
ชิ้นงานตัวอยาง A และ (b) ชิ้นงานตัวอยาง B 
 
3.2 โครงสรางจุลภาค  
3.2.1 ลักษณะโครงสรางท่ีผิว  

เม่ือพิจารณาโครงสรางของชิ้นงานหนาสัมผัสของตัวอยาง A 
ตลอดทั้งชิ้นพบวา ลักษณะการสึกหรอที่เกิดจะมีชวงกวางและแคบไม
เทากันตลอดทั้งชิ้นงาน ลักษณะรอยสึกชนิดน้ีสาเหตุหลักเกิดจากความ
เคนกดลงบนชิ้นงานไมสมํ่าเสมอ[4] ดังภาพที่ 5 ในขณะที่พิจารณา
โครงสรางของชิ้นงานหนาสัมผัสของตัวอยาง B ตลอดทั้งชิ้นพบวา
ลักษณะรอยสึกจะมีความสม่ําเสมอแตสภาพชิ้นงานหลังจากมีการใช
งานจะมีเน้ือชิ้นงานหลุดออกมา ดังภาพที่ 6 

พิจารณารายละเอียดรอยสึกจากจุลทรรศแบบแสงของชิ้นงานทั้ง
สอง โดยเลือกบริเวณระหวางบริเวณไมมีการสึกหรอกับบริเวณที่มีการ
สึกหรอมากที่สุด พิจารณาภาพที่ 7 (a)-(b) บริเวณสีเทาเขมเปนอนุภาค
ซิลิกอนคารไบดเร่ิมตน สวนบริเวณที่เชื่อมติดเปนซิลิกอนคารไบด
เกิดข้ึนใหม (in-situ SiC) ระหวางกระบวนการผลิตในข้ันตอนการให
ความรอน (1600-1800 องศาเซลเซียส) บริเวณสีเทาออนเปนซิลิกอน 

และบริเวณสีดําบริเวณที่เกิดการสึกหรอ เน้ือที่ผิวหลุดออกไป ลักษณะ
น้ีพบเห็นอยูทั่วไปในชิ้นงานทั้งสอง และพบวาชิ้นงานทั้งสองมีผิว
ลักษณะขรุขระ ในการศึกษาขั้นน้ีไมสามารถระบุไดแนชัดวาการสึกเริ่ม
เกิดจากบริเวณซิลิกอนหรือซิลิกอนคารไบดตองดูโครงสรางใน
ภาพตัดขวางตอไป 
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ภาพที่ 5 โครงสรางจุลภาคของพื้นที่หนาสัมผัสตัวอยาง A ที่ไดรับแรง
กระทํา (a) ภาพรวมของชิ้นงานหนาสัมผัส – ภาพเล็กขยายใหเห็นรอย
สึก (b) ภาพขยายจุดที่ 1 (c) ภาพขยายจุดที่ 2 ตามลําดับ 

100 µm 

100 µm 

1 2 
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ภาพที่ 6 ชิ้นงานหนาสัมผัสตัวอยาง B ภาพเล็กขยายใหเห็นรอยสึกที่
บริเวณลอมดวยเสนประ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
                                       (b) 
ภาพที่ 7 โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานหนาสัมผัส (a)ตัวอยาง A     
(b) ตัวอยาง B 
 
3.2.2 ลักษณะโครงสรางภาพตัดขวาง 

โครงสรางจุลภาคของชิ้นงานภาพตัดขวางชิ้นงานตัวอยาง A และ 
B มีรอยแตกใตผิวอยูทั่วไปซ่ึงเปนลักษณะการเสียรูปของวัสดุเปราะ[3] 
พิจารณาโครงสรางจุลภาคภาพตัดขวางภาพที่ 8(a) - 8(b) พบวาที่รอย
แตกจะเห็นเปนรูปรางคม(ลูกศรโปรง ↑) ซ่ึงเปนคมของอนุภาคซิลิกอน
คารไบดที่ยังติดอยูและบริเวณที่ไมคมเปนซิลิกอนคารไบดที่เชื่อมติด
(อนุภาคSiC + in-situ SiC,ลูกศรทึบ  ) ซ่ึงจะพบอยูทั่วไปท่ีผิว แตแทบ
จะไมพบซิลิกอนซึ่งเปนเฟสที่ออนแอกวาอยูบนผิวซิลิกอนคารไบดเลย
แสดงวาซิลิกอนที่ผิวหลุดออกไปเร็วกวาซิลิกอนคารไบด แลวตามดวย
การหลุดของซิลิกอนคารไบด ในการหลุดของซิลิกอนคารไบดเปนได 2 

ลักษณะคือ 1) ซิลิกอนคารไบดหลุดออกมาเปนอนุภาค เน่ืองจากการ
ยึดเกาะระหวางอนุภาค(ซ่ึงสวนใหญเปนอนุภาคซิลิกอนคารไบดเร่ิมตน
กับซิลิกอนไมดี จากผลการวิเคราะหขางตนสอดคลองกับผลการทดลอง
ของกุลจิราและกรรณิการ[5] ซ่ึงจะเห็นวาจะเกิดรอยแตกไดงายที่
รอยตอระหวางอนุภาคของซิลิกอนคารไบดกับซิลิกอนที่ยึดกันไม
แข็งแรงเชนกัน และ2) ซิลิกอนคารไบดหลุดออกมาเปนชิ้นใหญ 
(SiC+in-situ SiC) โดยรัศมีการแตกจะแตกเขาในชั้นซิลิกอนซึ่งอยู
ลอมรอบงายกวาแตกเขาในบริเวณ SiC+in-situ SiC ดังภาพที่ 9(c) ใน
สภาพการใชงานจริงเศษผิวที่หลุดออกมานี้จะอยูระหวางหนาสัมผัสซึ่ง
จะเรงใหเกิดการสึกเร็วข้ึน[6] 
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(C) 
ภาพที่ 8 โครงสรางจุลภาคภาพตัดขวางของผิวที่สึกหรอ (a)-(b) 
ชิ้นงานตัวอยาง A (b) ภาพขยายของ A เพื่อใหเห็นอนุภาคซิลิกอนคาร
ไบดที่ผิว (c) ตัวอยาง B  
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4. สรุป  
 ลักษณะการสึกหรอที่เกิดระหวางผิวหนาของหนาสัมผัสซิลิกอน
คารไบดอาจแบงไดเปนสองลักษณะ ซ่ึงควบคุมโดยความแข็งแรงที่
รอยตอระหวางผิวอนุภาคซิลิกอนคารไบดกับเน้ือซิลิกอน กลาวคือ ใน
บริเวณที่รอยตอมีความแข็งแรงนอย อนุภาคซิลิกอนคารไบดอาจหลุด
ออกมาจากผิวได สวนบริเวณที่รอยตอมีความแข็งแรงมากกวา รอย
แตกจะเริ่มเกิดจากการแตกราวเขาไปในซิลิกอน แลวเชื่อมตอกันจน
ผิวชิ้นงานหลุดออกมา ทั้งอนุภาคซิลิกอนคารไบดและผิวชิ้นงานที่หลุด
ออกมาจะไปขูดผิวทําใหเกิดการสึกหรอมากขึ้นตอไป 
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